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Strutture epitassiall

a confinamento quantistico
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Strutture epitassiall

a confinamento quantistico
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Strutture epitassiali e
applicazioni fotovoltaiche

< Il confinamento quantistico degli

InGaP . . . . .

S GaAs elettroni si vede da misure ottiche e di
magneto-trasporto

., Sclar Radiation Spectrum | — y
Con guesto tipo di strutture
Multi-junction Solar Cells e

guantum well solar cells:
alta efficienza, per uso spaziale

22/12/2011 Fisica della materia cristallina



Fotovoltaico e dispositivi

per optoelettronica e sensoristica
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_ Dispositivi per
Fotovoltaico optoelettronica e sensoristica

LED e laser

Buffer+Mo (Ohmic contac
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Da//a CE//a Traﬂj::':fj’:::u‘jz:amde (TCO)
S 0/ af e a/ Soda-lime glass (SLG)
; /7700'/4//0_ %g Meccanismi di degrado in elettronica di
olovoltalco potenza
@ Rivelatori
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ThiFiLab

Tecnologie oltre lo stato dell arte per la
deposizionedi film sottili di semiconduttori,
/solanti, metalli e loro leghe
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Spettroscopia a trasformata di

Fourier In alta risoluzione
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Spettroscopia FT in alta
risoluzione

Monocristalli, vetri e vetroceramici drogati con terre rare
per laser, scintillatori e applicazioni in optoelettronica
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Bonding crystal

Ho:Cr-TM:-YAG

Upper Level

action
1064nm
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Spettroscopia a trasformata di

Fourier In alta risoluzione

Yttrium Aluminum Borate

0.15cm1=18.6 peV

Monocristalli drogati con terre rare
Spettrometria e microspettrometria per laser
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